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СУЕНАНОСЕКУЩНЫЕ ПЕАСТМАСССШЕ СГЩТШШЯТОРЫ1̂ . А . А н т е ешев. С_. Ф, Кклин. А , Коиаазида.Ю, И ., M ._JP _0 3 i^ . В .. М .. ШошяУДК 535.37 + 539.1.074Для новых пластмассовкх сцинтилляторов првн веденн результаты измерения светового выхода и ширины светового им ^льса при возбуждении элек­тронами с энергией 100 кэВ . Малая длительность импульса (до 0 ,5  нс) достигается за счет при­менения люминесцирующих добавок, содержащих атомы-"тушители** Iгалогены ).
П&фина сцинтилляционного импульса на полувысоте кривой вы­свечивания наиболее быстрых пластмассовых сцинтилляторов (Ш ) с высоким световым выходом составляет 1,40 нс для Ы Е-Щ  / I/  и 1,23 нс для (ШС-Б10 и определяется в основном длительностью жизни возбужденного соотояния т  люминесцирущей добавки (ЛД). Дальнейшее существенное сокрвщвнне без ухудшения светового выхода С встречает принципиальные затруднения, так как "естествен­ная** длительность жизни ДЦ близка к теоретическому пределу. Сок­ращение можно получить либо за счет введения в состав Ш  соединений, способных **тушить** возбужденное состояние ЛД, либо за счет введения **тушителя** в состав самой молекулы ЛД. Ш  по первому способу получен в /2/: более 9% от светового выхода^непот^енного^ ПС.-  не менее 0 ,6  н с , С -  неВ данном сообщении приведены результаты измерения и С некотохадс субнаносекун- дных Ш , полученных нами по второму способу, а  именно, путем введения атомов галогена в молекулы ЛД. Этот способ представля­ется более перспективным, поскольку посторонний тушитель действу­ет не только на возбужденное состояние ЛД, но также подавляет перенос энергии с основы ПС на ЛД.Значения С были получены путем сравнения токов ФЭУ-29 от
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исследуемого Ш  и аттестованного рабочего образца ПС текла: же размеров при шс возбуждении гамма-излучением /3 /. Кривые внове- чивания измерены на импульсном флуорометре при возбуждении элек­тронами с энергией 100 кэВ /4 / . Ширина кривой высвечивания вычислялась по формуле: = |/т  ̂ -  где Т -  ширина наполувнсоте измеренной кривой, А = 0»4 нс -  ширина на полувысоте аппаратурной кривой флуорометра.Результаты измерений приведены в табл* I .  Первые 4 строки
таблица IСветовой выкод С , ширина на полувысоте сцинтилляционного импульса и ширина на полувысоте кривой флуоресценции т , для ПС на основе полистирола. полн

Примечания: а) для "непотушенного* ПС С = 0 ,3 2 ; б) точностьПОЛИ* взято из работы /5 /.



относятся R сцинтнляяторам т ш а СШ -^7^ остаяьнне -  к (ЯЮ^ША. Видно, что ширина сцинтиллнционного иинудьса составлнет до 0 ,5 0  нс при световом вцзсоде до 20% от *'непотушенного* ПС*В таблице танхе приведены значения ширины на подувысоте кри­вых высвечивания этих хе ПС, при возбуждении 4-й гармонжой не­одимового лазера / 5 / . Дли СПС-Б14 ширина кривых высвечивания флуоресценции в некоторых сдзгчаях менше Это, по-видимому, связано с разными условиями возбуждения* Электроны с энергией 1D0 кэВ тормозятся в слое толщиной около ШО нкм, а энергия при этом передается главным образом основе (полистиролу)* При фотовозбуждении излучение проникает на глубину всего лишь 2 мкм и в звачителшой мере поглодается непосредственно лкминесцирую- цими добавками* \Поступила в редакцию 22 иквя 1978 г*
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